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摘要(译)

本发明涉及一种薄膜晶体管液晶显示器的像素结构，包括第一像素和第
二像素，驱动所述第一像素的第一薄膜晶体管和驱动所述第二像素的第
二薄膜晶体管均与位于所述第一像素和第二像素之间的数据线连接。本
发明还涉及一种薄膜晶体管液晶显示器的像素结构，包括第一像素和第
二像素，驱动所述第一像素的第一薄膜晶体管和驱动所述第二像素的第
二薄膜晶体管均与位于所述第一像素和第二像素之间的栅极线连接。上
述两种像素分别是将原有数据线和栅极线的数量减少了一半，从而节省
了很多原来数据线和栅极线所占用的像素空间，实现了单数据线或者栅
极线双驱动的薄膜晶体管液晶显示器的像素结构。
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